
2 Т 938 А -2 , К Т 938 Б -2

Т р а н з и с т о р ы  к р е м н и е в ы е  э п и т а к с и а л ь н о - п л а н а р н ы е  с т р у к 

т у р ы  п - р -п  г е н е р а т о р н ы е . П р е д н а з н а ч е н ы  д л я  п р и м е н е н и я  в  

у с и л и т е л я х  м о щ н о с т и , у м н о ж и т е л я х  ч а с т о т ы  и  а в т о г е н е р а т о 

р а х  н а  ч а с т о т а х  д о  5 Г Г ц  в  с х е м е  с  о б щ е й  б а з о й  п р и  н а п р я ж е 

н и и  п и т а н и я  д о  20 В  в  г е р м е т и з и р о в а н н о й  а п п а р а т у р е . В ы п у с 

к а ю т с я  в  м е т а л л о к е р а м и ч е с к о м  д е р ж а т е л е  с  г и б к и м и  п о л о с к о 

в ы м и  в ы в о д а м и . Т и п  п р и б о р а  у к а з ы в а е т с я  н а  э т и к е т к е .

М а с с а  т р а н з и с т о р а  н е  б о л е е  0 ,15 г .

2J938A-2. К 1 9385-2
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Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы

В ы х о д н а я  м о щ н о с т ь  н а  ч а с т о т е  f -  5 Г Г ц

п р и  и к Б  = 20 В , н е  м е н е е .....................................  1 В т

К о э ф ф и ц и е н т  у с и л е н и я  п о  м о щ н о с т и  н а  ч а 

с т о т е  f  = 5 Г Г ц  п р и  4/к б  = 20 В , Я в ы х  = 1 В т ,

н е  м е н е е ...................................................................  2

т и п о в о е  з н а ч е н и е .............................................  3 *

К о э ф ф и ц и е н т  п о л е з н о г о  д е й с т в и я  к о л л е к 

т о р а  н а  ч а с т о т е  f  = 5 Г Г ц  п р и  UKb = 20 В ,

Р а ы х  =  1 В т , н е  м е н е е ............................................  26%

т и п о в о е  з н а ч е н и е ................................... .........  3 3 *%

Г р а н и ч н а я  ч а с т о т а  к о э ф ф и ц и е н т а  п е р е д а ч и  

т о к а  в  с х е м е  О Э  п р и  UKb = 3 В , /к  = 0 ,15  А ,

н е  м е н е е ...................................................................  2 Г Г ц

К р и т и ч е с к и й  т о к  н а  ч а с т о т е  f -  300 М Г ц

п р и  UKb = 3 В , н е  м е н е е .......................................  0 ,18  А

т и п о в о е  з н а ч е н и е .............................................  0 ,2 7 *  А
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Постоянная времени цепи обратной связи на 
высокой частоте при UKb = 10 В, /э = 50 мА,

/■= 100 МГц, не более........................................... 2 пс

типовое значение............................................. 0,6* пс

Емкость коллекторного перехода

ПРИ 4<ь = 20 В, f -  10 МГц, не более................ 4 пФ
типовое значение............................................. 2,6* пФ

Емкость эмиттерного перехода

при С/ЭБ -  2,5 В, f -  10 МГц, не более..............  12 пФ

типовое значение............................................. 7,5* пФ

Обратный ток коллектора при икБ -  28 В, 

на более:
Г =  +  25 °С ........................................................  1 мА

Г = +125 °С для 2Т 938А -2 .......................... 10 мА

Обратный ток эмиттера при иКБ = 2,5 В, 

не более:

Г=  +25 °С........................................................  0,1 мА

Г = +125 °С для 2Т938А -2 .......................... 1 мА

Сопротивление базы, типовое значение...........  1,5* Ом

Сопротивление коллектора, типовое значение 1* Ом 

Сопротивление эмиттера, типовое значение .... 0,25* Ом 

Индуктивность вывода базы внутренняя, типо

вое значение...........................................................  0.17* нГн
Индуктивность вывода эмиттера внутренняя,

типовое значение....................................................  0,3* нГн

Индуктивность вывода коллектора внутренняя,

типовое значение.................................... ...............  0,5* нГн

Емкость вывода эмиттера относительно базы,

типовое значение....................................................  0,35* пФ

Емкость вывода коллектора относительно

базы, типовое значение........................................ 0,5* пФ

Активная емкость коллектора при UKb = 20,

типовое значение....................................................  0,3* пФ

Суммарная активная и пассивная емкость кол

лектора при икь = 20 В, типовое значение...... 1,2* пФ

Емкость коллектор—эмиттер, типовое значе

ние.............................................................................. 0,5* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база....... 28 В

Постоянное напряжение эмиттер—база....... . 2,5 В

Постоянный ток коллектора................................ 0,18 А

Средняя рассеиваемая мощность1 в динамиче-
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с к о м  р е ж и м е  п р и  Г к  ^  +25 ° С ........................... 2,5 В т

П о с т о я н н а я  р а с с е и в а е м а я  м о щ н о с т ь }
п р и  UK6 = 10 В , Г к  ^  +30 °С ................................, 1,5 В т

Т е п л о в о е  с о п р о т и в л е н и е  п е р е х о д — к о р п у с ...... 80 ° С / В т
Т е п л о в о е  с о п р о т и в л е н и е  п е р е х о д — к о р п у с

в  д и н а м и ч е с к о м  р е ж и м е .......................................  50 ° С / В т
Т е м п е р а т у р а  р -п  п е р е х о д а ...................................  +150 °С

Т е м п е р а т у р а  к о р п у с а :

2 Т 9 3 8 А -2 .........................................................  +125 °С

К Т 9 38 Б -2 .........................................................  +100 X

Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы :

2 Т 9 3 8 А -2 .........................................................  -6 0 ... Г К  =
= +125 °С

К Т 9 38 Б -2 .........................................................  -6 0 ... Г К  =

= +100 °с

’ П р и  Г к  > +25 °С

А  М А К С  "  (150 — Т у ) //?т  ( П - К )>  ^ Т .

Д е р ж а т е л ь  т р а н з и с т о р а  п р и п а и в а е т с я  к  т е п л о о т в о д у  п р и  

Г к  ^  +200 °С  з а  в р е м я  н е  б о л е е  3 с .

П а й к а  в ы в о д о в  т р а н з и с т о р о в  д о п у с к а е т с я  н е  б ь п и ж е  3 м м  

о т  д е р ж а т е л я  п р и  Г  ^  +150 °С ; д о п у с к а е т с я  л а й к а  в ы в о д о в  н а  

р а с с т о я н и и  1 м м  п р и  у с л о в и и  ж е с т к о й  ф и к с а ц и и  о с н о в а н и я  

в ы в о д а  о т н о с и т е л ь н о  д е р ж а т е л я .

Р ь н .В т

З а в и с и м о с т ь  в ы х о д н о й  м о щ н о с т и  
о т  в х о д н о й  м о щ н о с т и

0 5 W /5 20 У к в .В

З а в и с и м о с т ь  в ы х о д н о й  м о щ н о с т и  

о т  н а п р я ж е н и я  к о л л е к т о р — б а з а
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Зависимость граничной частоты 
от тока коллектора

Зависимость критического тока 

от напряжения коллектор—база

Зависимость постоянной времени 
цепи обратной связи от тока эмит

тера
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Зависимость емкости коллекторно

го перехода от напряжения кол

лектор—база

2Т938А-2
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f=10М>ги
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